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Кремниевые эпитаксиально ­ штанарные п­р­п универсальные транзипоры типов 2Т3І30А9,

2Т3І30Б9, 2Т3130В9_ 2Т3130Г9, 2Т3І30Д9, 2Т3І30Е9 в миниятюрном ллапиассовом корпусе

требующие дополнительных мер индивидуальной или общей защиты 1 составе аппаратуры 01

воздействия климатических и биологических факгоров и прешшНаЧгНІШФ ШІЯ рабтъі В0 ВХОШІЬВ

каскадах низкочастотных радиотехнических устройств с низким уровнем шумов в усилителях

генераторах, пбилизаторах напряжения, импульсных усгройспаах аппаратуры Спешшлънот назначения.
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І ­ база, 2 _ эмиттер, 3 ­ коллекюр.
Тип транзис­юра обоэначасгы кодом «З», группа­ соотвпггвуюшей буквой.

Масса ­ не более 0,01г.
І ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные Электрические параметры при !,,,,\,= (25 110) °С
Наименование шраметра, Буквенное На ма

(режим измерения), единица измерения обозначение не менее не более

| 1 І 2 3 4

Граничное напряжение, (Іс = 10 мА) 7

для 2Т3 ІЗОА9, 2Т3І30Б9 , В Ццсєо 30

шпя 2Т3 І3ОВ9_ 2Т3І30Д9, В Щ_д=д 20

для 2Т3130Г9, 2Т3 ІЗОЕ9, В Пшсгд ІЅ

Напряжение насыщения кшшектор Й эмиттер
(кс =1о мА, 1., = 1 МА), в наш 0,2

Напряжение насыщения база ­ эмитгер
(ІС= 10 мА. Ід = І мА), В иным 1,2

Обратный ток коллектора
(ОСЗ =50 В) для 2Т3І30А9, 2Т3І30Б9, мкА Ішд 0,1

(ПСВ =30 В) для 2Т3І30В9, 2Т3130Д9, мкА Ксю 0,1

(МСБ =20 В) для 2Т3130Г9,2Т3І30Е9, мкА [дю 0,1

І Обратный ток змитгера (ПЕв=Ѕ В), мкА І ІЕЮ І І 5

Статический коэффициент передачи тока
(\}Св=5 В, І; = 2 мА)
для 2Т3130А9 Ішє 100 250

для 2Т3130Б9,2Т3130В9, 2Т3І30Д9 ние 200 500
. ,М 1 нм
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частоте, (Ош = 5 В, І; = 10 мА, ї=І00 МГц) ІЙШ1

2Т3130А9, ТҐЗІЗОБ9, 2Т3 13039, 2Т3 1301.19 2

ТҐ3 13019, ҐҐЗЁЗОЕ9
Коэффициеитшумв (Шдд=5 В, Іг0,2 мА, ї=1 кГц,

К<:=2К0М). АБ ­. Р 4

Мощлъ коэффициента передачи тока на высокой л ' Ф \

3

2Т3І30Д9, ІТЗ ІЗОЕ9

1.2 Сддержаъшцпрагоценннх металлов в одном транзисторе:

золото ­ мг. серебра ­ мг, палладий ­ ` мг.

1.3 Содержание цветных металлов и их ашавов в одном транзисторе:

Цвегных металлов не содержится.
2 НАДЕЖНОСҐЬ '
2.1 Минимальная нарвботка ­50000 ч.

При РС5 0,ЅР,,,,.,. и'\],_­,50,Ѕ11св,,.,, минимальная наработкв ­ 100000 ч,

2.2 Срок сохраняемости ­ 25 лет. `

2.3 95­процет­гптый ресурс транзисторов в режимах и условиях, допускаемых ТУ, не менее

100000 ч., 95­процет­гтныііресурс транзисторов в облегченных режимах и условиях: І

Рс5О,5Р0,ши Осв50,5Пщ,щ­20000Оч.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гвран­птруст соответствие качества транзистора требованиям

аА0.339.569 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и

эксплуатации, приведенинх в ТУ на изделия.
Гараьггийный срок­ 25 лет с момента изготовления. . ­

Гаратийная наработ­ка» 5000Оч, в режимах и условиях. допускаемых ТУ в пределах

гарантийного срока
Изготовитель гаракпарует стойкость транзисторов к воздействию специальных

факторов с характеристиками И8 › ИП до максимальных уровней.

Устойчивопъ к воздействию акустического шума гаран'тирует\:я конструкцией

транзистора 4

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ
_ Транзисюры ТҐЗІЗОА9, 2Т3\3ОБ9, 2Т3І30В9, 2Т3І30Г9, ТҐЗІЗОД9, 2Т3І30Е9

соответствуют техническим условиям аА0.339.569 ТУ и признаны годными для

эксплуатации.

Приняты по извещению на 44 от ›­04;% .

М=тШШ°“< Ъ; отк 6 2 | ~
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Место для нгтампв «Перевроверка произведена »"~ ­

(дат­ат

приняты по извещению Ю от :

(пт) .

Месю для штампа ОТК Мее­то МЛ ЦПШМ
Представители закавчшш

штаны.
\

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКС УАТАЦИИ {

5.1 Не допускается испсчгзование транзисторов более чем в двух ооыешеииых предельных

электрических режимах, `е рекомешмтч ­шоке совмещение предельных температурных и

электрических режимов. *
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